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          Вольт-амперные характеристики продольного напряжения многотерминального кремниевого наносандвича, выполненного в холловской геометрии, демонстрируют процесс захвата единичных квантов магнитного потока на систему носителей в краевом канале согласно квантовому спиновому эффекту Фарадея вследствие изменения величины продольного стабилизированного тока при комнатной температуре в отсутствии внешнего магнитного поля. Электрон-электронное взаимодействие между носителями в краевом канале подавлено вследствие наличия дипольных центров бора с отрицательной корреляционной энергией, ограничивающих краевой канал. Использование поперечного напряжения в холловской геометрии позволяет контролировать фазовые изменения спинозависимого продольного транспорта носителей в краевом канале, что дает возможность проводить рабочие операции квантового компьютера при комнатной температуре.
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